
特別シンポジウム

シンポジウム

大分類名

シンポジウム名

12.有機分子・バイオエレクトロニクス

有機エレクトロニクスの萌芽的研究

Seeds Researches in Organic Electronics

12.有機分子・バイオエレクトロニクス

English session: Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology （Poster Session)

13.半導体

界面ナノ電子化学　「進化する半導体ウェットプロセス　～シリコンから化合物まで～」

Progress of semiconductor wet processing ‐ from silicon to compound ‐

13.半導体

原子・電子構造制御による次世代デバイス開発に向けた基礎研究と新展開
―多元系化合物ベースの次期太陽電池・新規熱電物質・電子相関物質―

New approach to the next‐generation device using multinary compounds

‐ novel fields of solar cells, thermoelectric materials, magnetic‐dielectric materials ‐

13.半導体

Ge‐CMOSはどこまで進んでいるのか

What is the last nob of Ge‐CMOS?

16.非晶質・微結晶

液体シリコンの科学と最新動向

Science and recent trend of liquid silicon

17.ナノカーボン

1.応用物理学一般

企業・地域等が連携したサイエンスコミュニケーション（仮）

Science Communication Associated with Companies and Communities and so on

2.放射線

化学分析技術と放射線

Radiation application in chemical analysis

3.光・フォトニクス

フォトニクス分科会発足記念シンポジウム「フォトニクスの夢」

Symposium to Commemorate the Foundation of Photonics Division, 

"Dream in the Photonics"

機能性原子薄膜化合物材料の応用展開
Trend of Functional Atomic Thin Film Application

世話人(所属)

吉水 康人(東芝)

荒木 浩之(SCREEN)

吉田 勇喜(関東化学)

民谷 栄一(阪大)

熊谷 慎也(豊田工大)

柳瀬 雄輝(広島大)

竹原 宏明(奈良先端大)

三浦 篤志(北大)

福田 武司(埼玉大)

尾崎 良太郎(愛媛大)

永野 修作(名大)

山雄 健史(京都工繊大)

吉田 雅昭(八戸高専)

安藤 淳(産総研)

上野 啓司(埼玉大)

吹留 博一(東北大)

佐藤 信太郎(富士通)

島田 敏宏(北大)

大平 圭介(北陸先端大)

寺川 朗(パナソニック)

最上 徹(PETRA)

右田 真司(産総研)

木下 啓藏(PETRA)

杉山 睦(東理大)

米田 稔(岡山理科大)

梅田 倫弘(農工大)

尾松 孝茂(千葉大)

塩田 達俊(埼玉大)

牧野 高紘(原子力機構)

草野 広樹(早大)

人見 啓太朗(東北大)

越水 正典(東北大)

1B13：15～17：45

1G13：15～16：45

1A13：15～18：15

4F13：15～17：45

4C13：15～17：00

1D

2V

2M13：15～18：30

9/14

(月)

開催日 時間 会場

13：00～17：00

13:45～16：30

2L13:45～15：45

16：00～18：00 PB

9/13

(日)

※会場名の数字は建物名を表します。以下をご参照ください。たとえば「2K」は2号館にございます。場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください。
<建物略称> 1︓1号館 2︓2号館 3︓3号館 4︓4号館 CE︓センチュリーホール

特別シンポジウムの詳細については、p.37以降をご参照ください。
開催日 時間 会場 シンポジウム名 世話人(所属)

 「新第６次産業革命」～人と技術の融合による未来産業と社会～

 The industrial revolution for next‐generation

  ‐ Future industry and society driven by human‐technology fusion ‐

 ノーベル賞受賞者からの未来へのメッセージ～

 Message for the Future from the Nobel Laureates

 人工光合成：材料・物性・デバイスとシステムからのアプローチ

 ～ 太陽光からの人工燃料生成 ～

 Artificial Photosynthesis: Approach from materials and physical properties devices

 堀 勝(名大)

 堀 勝(名大)

 宇治原 徹(名大)

 藤井 克司(東大)

 杉山 正和(東大)

 内田 晴久(東海大)

 小栗 和也(東海大)

CE13：00～15：15
9/13

(日)

CE13：00～17：15
9/16

(水)

CE13：15～18：00
9/15

(火)



シンポジウム

大分類名

シンポジウム名

6.薄膜・表面

International Symposium on Thin Film Technologies for Flexible Devices

6.薄膜・表面,9.応用物性

誘電体・強誘電体材料およびデバイスの新展開を求めて

In search of the new development of dielectric and ferroelectric materials 

and their devices

8.プラズマエレクトロニクス

プラズマ医療科学の最前線

Frontier of Plasma Medicine

12.有機分子・バイオエレクトロニクス

English session: Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology (Oral Session)

12.有機分子・バイオエレクトロニクス

有機無機ペロブスカイト太陽電池の現状と今後の展望

Present Situation and Future Prospects of Organic‐Inorganic Perovskite Solar Cells

13.半導体

越境する絶縁膜／半導体界面技術 ～ Si から Non‐Si へ　～

Dielectric Thin Film Technology Beyond Borders: From Si to Non‐Si

15.結晶工学

窒化物半導体を用いた新機能半導体レーザの創出とその応用

New functional GaN‐based laser diodes and the applications

合同セッションK

酸化物半導体の評価技術

Evaluation technology for oxide semiconductor

3.光・フォトニクス

量子情報へ向けたシリコンテクノロジーからの挑戦

Quantum Silicon Technology from the ground up

6.薄膜・表面

機能性材料・デバイス解析の最近の動向

Recent Trend of Analysis Techniques for Functional Materials and Devices

6.薄膜・表面

10.スピントロニクス

新規スピントロニクス現象と応用の可能性

The New Spintronics Phenomena and Potential for the Applications

15.結晶工学

窒化物半導体特異構造の科学　～表面・界面の制御と物理～

Materials science of singularity in nitride semiconductors 

‐Control and physics on surface and interface‐

機能性酸化物の原子・ナノスケール機能開拓最前線
Forefront of research on atomic and nano‐scaled functionalities in oxides

世話人(所属)

13：15～18：00

14：15～17：45

13：30～16：45

11：15～18：15

1B

CE

4C

1G

開催日 時間 会場

13：30～18：00

3A9：00～18：30

杤久保 文嘉(首都大)

金子 俊郎(東北大)

坂本 渉(名大)

小林 健(産総研)

和田 智志(山梨大)

遠藤 民生(岐阜大)

中村 吉伸(東大)

田中 勝久(京大)

鈴木 基文(京大)

土屋 哲男(産総研)

金子 智(神奈川産技セ)

岩田 展幸(日大)

西川 博昭(近大)

Develos ‐Bagarinao 

Katherine  (産総研)

川原村 敏幸(高知工科大)

阿部 友紀(鳥取大)

宇野 和行(和歌山大)

宮嶋 孝夫(名城大)

片山 竜二(東北大)

渡邉 孝信(早大)

財満 鎭明(名大)

小山 正人(東芝)

久保 貴哉(東大)

嘉治 寿彦(農工大)

尾坂 格(理研)

民谷 栄一(阪大)

熊谷 慎也(豊田工大)

柳瀬 雄輝(広島大)

竹原 宏明(奈良先端大)

三浦 篤志(北大)

三宅 秀人(三重大)

片山 竜二(東北大)

熊谷 義直(農工大)

鈴木 義茂(阪大)

三輪 真嗣(阪大)

中根 了昌(東大)

金井 駿(東北大)

神吉 輝夫(阪大)

島 久(産総研)

廣瀬 靖(東大)

松野 丈夫(理研)

組頭 広志(高エネ研)

田中 秀和(阪大)

秋永 広幸(産総研)

菅原 康弘(阪大)

山田 豊和(千葉大)

根本 香絵(NII)

小坂 英男(横国大)

行方 直人(日大)

仙場 浩一(NICT)

2H13：45～17：00

2M14：00～18：30

9/15

(火)

1D13：15～17：45

3A13：15～17：15

2J13：30～18：30

4F

9：00～17：00

9/14

(月)

1F

13：30～17：45

1A

※会場名の数字は建物名を表します。以下をご参照ください。たとえば「2K」は2号館にございます。場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください。
<建物略称> 1︓1号館 2︓2号館 3︓3号館 4︓4号館 CE︓センチュリーホール


